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Este invento se refiere a medios de terminaciSnxL
1i de cables e;éétricoa para inhibir sustancialmente la jioniw-
lzacidn én los extremos, en los que se aplica.un revesti-
miento semiconductor sobre la capa de aislamiento en una

5 longitud predeterminada desde el extremo de salida de alta
tensién para establecer coﬁtacto eléctrico con los medios
proﬁectorés. El revestimiento tiene una: resistencia prede=~
terminada. por unidad de suﬁerficie suficiente para que el o7
esfuerzo eléctrico en la superficie de dicha longitud no ex -
10 Iceda del valor de iniciacién de la ionizacidn del cable.

En un cable tfpico para alta tensién, se enrolla ~

{m . una c¢inta semiconductora en.torno del conductor metdlico y
se extruye una capa de aislamiento sobre esta superficie,
?e disponen.después concéntricamente éobre el aislamiento

15 %nos medios de protecciﬁn‘a ﬁasa que comprenden usualmepte e
una capa semicohductora y uﬁ blindaje de retorno metflico, s e o
La capa semiconductora, por ejemplo, puede ser una cinta de?] .

®oave

lylon impregnada con negro dé humo o puede ser de polietile

)

o de caucho butflico que_tengaxincorporado’negro de humol,

20

i

blindaje de retorno metdlico para el retorno de la corrien
puede ser de cobre o de cobre estafiado envuelto en torno

la capa semiconductoraaérpuede ser un trenzado de cobre

(]

a_g_wg__ﬁp_p~_.

ispuesto concéntricamente sobre dicha capa semiconductora.

a estructura puede encerrarse ademds por un material de egg

40

25 lolturaq tal como una: capa de poli(cloruro de vinilo) o una
envoltura metflica. En la construccién de cables, es impor-
» tante eliminar o reducir &&_mfnimo cuailesquiera. oquedades,

tal como en el aislamiento o en las caras de contacto, que

potencialmente son una fuente:.de perforacidn, Es decir, en

30 llas condiciones de alta tensién encontradas, las oquedades
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teccidn a masa para dejar al descubierto la capa de aislabg

mientos Se Qortaauniforme y cuidadosamente el borde de losF
t
medios de proteccién a masa para evitar que se rompa. el aig
|

:
sa se envuelve después con cinta para dar un ajuste hermé-i

tico con el aislamiento. No deber4: haber intersticios entré
los medios de proteccidn a masa y el aislamiento, y no debé

!

r4 haber puntos o puntas salientes extendiéndose desde 1os§

yedios de proteccién a masa., Se sumerge en un depésito de
se insertan entonces uno o ambos terminales en el mercurio

[
Se aplica tensién a travé€s de la cubeta de mercurio al ca-i
ble v se aumenta la tensidn hasta que se produce la jioniz gg
cién, El valor de la tengi&n en que se produce la ionizaci 3
en el cable, coincide con:lazpresentaci6n de una imagen vi:
sual en un osciloscopio u otro instrumento adecuado. f
Unar marcada desventaja con la terminacidn en acei
te es que ;a capa semiconductora es atacada o disuelta por:
el aceite, déjando asf{ libre al negro de humo u ot»o compgg
nente conductor. En consecuencia, el aceite contaminado con
duce corriente, lo que d4 una falsa lectura dé ionizaciGn.%
Esto se interbretaré como fallo del cable cuando, de hecho:
puede ser un. fallo del terminal,

Este invento tiene como finalidad crear unos me-

dios de terminacién de cables eléctricos que eliminan o im

ensayo de valor de 1aaionizac16n. De acuerdo con este enss. . |

0, en cada terminal del cable se arrancan los medios de pfg

aceite una cubeta conteniendo mercurio, aislado de masa, y;"'

l .

lamiento. E1l borde en bruto de los medios de proteccidén a mgn3w




piden sustancialmente la ionizacién en los extremos, al Pa;
80 gue vencen las desventajas de la técnica anterior.

En un cable aislado, tal como el del tipo descri]

to anteriormente, en o cerca: de los extremos exite una con
5 centraciédn de alta tensién.a lo largo del borde del blindgé

je puesto a masa, lo que d€ por resultado una ionizacién o}

descarga en corona., Se sabe que esta ionizacidn puede redg!

cirse o hacerse mfnima apl#cando un revestimiento semicon-

ductor sobre el blindaje puesto a masa y sobre una parte d

=

10 {la capa de.aislamiento. El revestimiento tiene una caractg)
rfstica de corriente no lineal, y se introduce una corriegi
te capacitiva no lineal a lo largo de la parte revestida. .
Como resultado, se produce una distribucidn de la tensidn i
que d& por resultado una cafda de tensidn sustancialmente

15 !lineal a lo largo de la capa de aislamiento, disminuyendo

del cable se hace mds uniforme, reduciendo asf o eliminan-i
do sustancialmente la ionizacién en el terminal. De acuer-;
20 do con este.invento, se introduce en el medio ambiente una§

corriente resistiva lineal que es suficientemente mds grag%

de en magnitud qué la corriénte capacitiva para imponerse a;
. gsta d1ltima & acercarse asf a una corriente sustancialmenté
. &ineal.

25 El invento, junto con sus objetos y ventajas, se
comprenderd mejor haciendo referencia a la siguiente des--;
i
cripcidén detallada y a los dibujos que se acompafian, en log
que:s

La figura 1 es una vista en perspectiva de un ca-

30 ble de construccidn tfpica con partes del mismo arrancadas

13-9-69 ' ' olie: -

to a masa. Por tanto, el campo eléctrico en la terminaciénéa‘

.

as{ la concentracién de esfuerzos cerca del blindaje pues-i: ‘'

a0
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lcable que muestra unos medios de terminacién que caen den-

.|cia sustancial de ionizaciﬁn

lextremo de salida de alta'té@éi6n en el terminal a los me-

para ilustrar mejor su construcciénj

La figura 2 es una vista en alzado lateral de un

tro dei alcance de este inventoj

La figura 3 es una vista .en alzado frontal del c

o

ble de la figura 23 y

La figura 4 ilustra otra realizacidén del inven-

to.

En un amplio aspecto del invento, se crean unos

medios de terminacién de cables caracterizados por ausen-

ZépliCando un revestimiento se

miconductor sobre la:capa de aislamiento del cable desde el

dios de proteccidn a masa.”D§.ésta manera, se establece un

gidn, es decir, el conductof, v los medios de proteccidn.
El revestimiento.se extiende sobre el aislamiento del cable,
en una distanciaao 1ongitudfpredéﬁerminada, denominada al-

gunas veces en esta memogia "16ngitud de terminacién" y ex

plicada en lo que sigue conkﬁés detalle. El material de re

vestimiento se caracteriza por una resistencia pof unidad ¢
de superficie cuyo valor se predetermina de tal manera que:

T . !
el esfuerZO'eLéctrico o grédiente de tensidn transversal en

: i
cualquier punto de la terminacién no exceda del valor de io

.

te capacitiva no lineal producida por el efecto capacitivo

to. Sin embargo, el revestimiento se extiende desde el ex-

f
el revestim;ento semiconductor sobre la capa de aislamiegi

remo de salida de alta. tensién hasta los medios de protec

:ién a masa, estableciendo as{ una corriente resistiva como

“Be o i

contacto eléctrico entre el extremo de salida de alta ten-| "*°"

nizacién:del cable. Se obsevard que se establece una corrién

L
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segunda corriente en el medio ambiente al exterior del aiéf:

lamiento donde se produce el esfuerzo de tensidén no 1ineaq
: t
que provoca la ionizacidén en el terminal. La: corriente reﬁ

isistiva es lineal, y, por disefio, es sustancialmente mayoﬁ

en magnitud que la corriente capacitiva. Cuando se suman
ambas corrientes, la corriente resistiva se impone a la co:

rriente capacitiva y, en consecuencia, se acerca a un efe&

}
to de corriente sustancialmente lineal. Como consecuencia,:

se establece una cafda de tensiédn uniforme a lo largo de 1h

parte revestida de la terminacidén del cable desde los medibs

de proteccidén a masa al extremo de salida de alta: tensidn :
P

eliminando asf sustancialmente la ionizacién en la termina

cidén del cable., ' .

, "'.|¢v:.

Haciendo referenciax a los dibujos, en los que los
[HPTSS

nimeros de referencia iguales designan partes iguales en tg'

i~

..

. o

dos ellos, se muestra un cable coaxial de construccidn ti-;u .

- a e
is @ .

pica indicado - generalmente por el némero 10, tal como uno}”]_ .,
; |

que podria ser adaptado para transportar una. carga: de ten-

sidén de 5 a 15 kilovoltios o mds. EL cable incluye un con-

ductor metdlico interior 12 ilustrado en forma de un cable!

de cordones, aunque deberd entenderse que el conductor 12

puede comprender un conductor macizo. Generalmente, se apli

ca una capa semiconductora 14, por ejemplo, una cinta, en

torno del conductor metdlico cableado con el fin de esta-

blecer un buen contacto eléétrico entre el conductor y el
aislamiente -y proteger.ademés contra los esfuerzos, igua-
lando asf{ todos los esfuerzos de los cordones individualesl
El cordén métélico, con uqafgipta semiconductora enrollada

sobre 41, estd rodeadO'por‘unw'capa alslante relativamente
4 B . ,AA-'.‘I/ . .

gruésa,l6_q@e se aplices us

éimenté por extrusidén, El mate~

o
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como polietileno reticulado o caucho de etileno-propileno,[
1
i

que puede cargarse con arcilla mineral u otras cargas ade-|
!

cuadas. As{mismo, el cable incluye unos medios de protecci?n
5 puestos a masa que &ompreden una capa o cintatzsem:l.r;onducto-i i
ra 18 y un blindaje de retorno metdlico 20 y, encima de 8s= ‘e
te, hay una envoltura extefior 22 hecha de material conven -0
cional, tal como poli(cloruro de vinilo).
Lax figura 2 muestra unos medios de terminacién L

10 preparados de acuerdo con el invento para un ensayo de va=-

lor de ionizacién, Se arranca en primer lugar la: envoltura

exterior 22 de la terminacién del cable en una cierta dis- .

tancia. La cantidad arrancada dependeri de la longitud de
terminacién requerida, como se explica en 1lo qué sigue, pe!,6 ..
15 o no hay necesidad de arrancar del cable mds de 25 & 50 mi i
{imetros de la envoltura mds alld de la longitud de termi- {*.¢ .

nacién., El blindaje o cinta de cobre 20 es entonces desen-

Tollado en ligeramente mds que la distancia total de la lon
éitud de terminacidén para descubrir la capa semiconductora N

20 vy, para el ensayo de ionizaci6n, se conecta a masa. el extr

la__lo__-

mo de la cinta. Seguidamente, se retira la capa semiconduc

tora 18 en sustancialmente toda la: longitud de la termina-

cién, dejando descubierta la capa de aislamiento 16. Como

t

se explica en 1o que sigue, esta longitud tf{picamente est@

1

T AR AP S - e 3t 1 ST LS RN = ST AT NS ST 2, PR

gt

25 en el margen de 152 a 381 milfmetros. Una pequefia parte dei
4 conductor 12 se extiende mds alld del borde marginal de lﬂ

capa de aislamiento, -y se arranca la cinta semiconductora

14 del borde descubierto del conductor. ‘i
; |

La longitud de terminacién se limpia luego de s

30 Jciedad, grasa, aceite u otros contaminantes, tal como lavan
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de revestimiento semiconductor 24 descrito en mds detalle

seguidamente. El revestimiento 24 se extiende desde el ex-§
: !
tremo de salida de alta tensién, es decir, conductor, a los

medios de proteccién puestos a masa para establecer conta

]
i
ci
7
to eléctrico con los medios de proteccién., El1 revestlmiento

se aplica continuamente sobre.la circunferencia de 1la capag

aislante 16 y deseablemente alrededor de 6 milfmetros sobré

: !
la. circunferencia. de la capa semiconductora 18 y alrededor’

"de 6 milfmetros sobre el conductor 12, El revestimiento pue

inmersién o por cualquier otro medio adecuado, y se le deja

después secarse, tal como al aire,

Para realizar el ensayo de valor de ionizacién,

{
conductor metdlico en cada extremo una zapata de cable, qué

cstd exenta de ionizaci&n. Se conecta al menos una patllla

?e cable eléctricamente al equipo de ensayo. Cada cable, de
pendiente de su.clase y tamafio, tiene que satisfacer norma;
establecidas con respecto al valor de ionizacién, En un pré
cedimiento de ensayo tfpico, se aplica tensién a un cabhle

hasta un alto vgior de potencial, tal como el requerido por

la norma, manteniéndose esa tensidn en el cable durante 5

minutos y reducidédndola luego gradualmente., Si se produce i

ool o

nizacién observada: en un osciloscopio u otro aparato de en-

sayo adecuado, se reduce.la tensidén hasta que se encuentra
el voltaje al que se extingue la ioniizacién, Si esta apari-

¢idn de. ionizacidn es a un potencial por encima del mfnimo

otro disolvente adecuador.Después de que se ha Becado el di

: : - i
solvente, se aplica aila 1ongitud de terminacién un material

de aplicarse pintando con una brocha, por pulverizacién, por

Fe conecta .a masa el Blindaje metdlico 20, y se conecta alilj“‘-

5 e e
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do a este invento, se elimina sustancialmente la ionizaci&é
en los terminales, y cualquier ionizacién detectada estd, %
por tanto, en el cable., - j
De acuerdo con el invento, se evita sustancialmeé
te la ionizacién o descarga en corona graduando el esfuer~§
I

zo el&ctrico suficientemente para mantener el esfuerzo a lé

largo de la longitud de la terminacién por debajo del nivei
i

damente 254 milfmetros de la. terminacién del cable, el ni-

vel de iniciacién de ionizacidn es de aproximadamente 1840 |
¥y por tanto, el esfuerzo eléctrico total a lo largo de 1a§

longitud de terminacién deberf ser inferior a 1840 voltios |

]

de las condiciones atmosféricas, por ejemplo, humedad, tem

peratura y presién barométr;gq, y,‘por tanto, puede variar

n tento como aprosimadamenﬁéflzo voltios por milfmetro. EI
fsfuermb eldctrico de resis%éngia puede calcularse de (1)
a carga de tensidn para cuyo transporte ha: sido construfdo

el cable, (2) laxcircunferehcia del aislamiento, (3) la lon

gitud de terminacién ¥ (h) la resistencia por unidad de su
- i
perficie del material de revestimiento, .

Para calcular el esfuerzo eléctrico de resisten~;

¢ia, se fijan la caracterfstica protadora de carga y la cix

¢unferencia del aislamiento 'sometiendo el cable a ensayos.
eneralmente; el invento es aplicable a un cable adaptable-

ara transportar una tenéi6ﬁgdé aproximadamente 5000 a -

de iniciacién de ionizacién del aire. El nivel de iniciacién‘

voltios por milfmetro (tensién calculada como valor eficaz) .

Pwg

-

a

por milfmetro., El nivel de iniciacdién de ionizacién depende-.’

Notadsm)
requerido, se considera el cable como satisfactorio. Debi~d

A

a®

{
de ionizacién, independientemente del tamafio del cable, pue
. . T s

1e deducirse de la ley de Paschen, Por ejemplo, a aproximgg

.
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15000 voltios, pero es témbién aplicable a un cable

racterfsticas portadoras de’ carga més altas, La circunferer
cia puede variar en dependencia de factores tales como el
tipo del aislamiento utilizado, el tamafio del conductor y

s:milares, Yy generalmente puede tener una circunferencia de

y 140 milfmetros. Por ejemplo, un cable coaxial tfpico parg
corriente alterna a 15 kilovoltios, que conduce una corrieA

te de aproximadamente 150 amperios O‘més, construfdo como

se muestra én'laxfigura 1, y que tiene una capa aislante de
polietileno reticulado con carga mineral y una envoltura dg
aoli(éloruro deivinilo), puede tener una circunferencia de:
aproximadéﬁeﬁfe 46 milfmetros.

'

dependencia del tamafio del cable y de la caracterfstica de .

soporte de carga de tensi6n.’A medida que aumenta la longi -~

tud de la terminacidn, es necesario aumentar la corriente

iesistiva con objeto de cdhseguir una cafda de tensién lineal.

i
1 calor generado es proporcional ‘al cuadrado de la corrieg

e y, por tanto, un pequefio aumento en la corriente puede

f
|
i
| . ;
?ar por resultado grandes pérdidas de calor. Si la termina-
T16n se calienta demasitado, se producir{ arco entre el con-

ductor metdlico y el blindaje metflico, lo que pondrd en cor

%ocircuito al equipo de ensayo, es decir, al transformador
?e alto potencial., Por otra parte, si la terminacién es dgl
m

asiado corta, se producird arco a través del aire entre el

+
|

conductor y el blindaje metdlico, Para los cables convencig
nales de alta pétencia, tales como un cable adaptable para
transportar cargas de alta tensidén de aproximadamente 5 a

15 kilovoltios, la=lohgitud de la terminacién es t{picamen

aislamiento que fluctda entre aproximadamente 25, milimetrqs

La longitud de terminacidn puede variar en ampliaf

I e Lo
R e T s oot LI s
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te de

mayor o menor en dependencia:de factores tales como la car
: i

|
ga de tensidn y la circunferencia, Sin embargo, la longitud

de la terminaci6n.puede determinarse experimentalmente por,

un experto en la materia para cada especificacién de pro-

duccién del cable, ‘

El revestimiento semiconducttir se caracteriza po}
una resistencia por unidad de superficie. Los materiales
t{picos de revestimiento.utilizados para este invento in-
cluyen pintura de fesistencia ultraalta, que comprende un% L
carga de negro de humo y una resina de estireno modificadé

e inerte como aglutinante y que tiene una resistencia por!
! 1

unidad de superficie de 10 a 10,000 megohmios por unidad
1

.
’OADQ.

de superficie., El margen dtil para el valor de la resistegu .o
g":o"

cia de los materiales de revestimiento puede variar en de-
pendencia primordialmente de la configuracidn del cable, %i. .
de la: tensidn y de la conductividad térmica del aislamienﬁﬁf.f
to. Para determinar este margen, los factores de configura

cidn del cable incluyen el didmetro y/o la circunferencia
del conductor metdlico, la relacién del difdmetro a través
de la capa de aislamiento al.diametro del conductor met414
co y la masa de la capa de-qislaﬁiento y conductor metdli-

co. La conductividad térmica de la capa de aislamiento es

importante porque cuanto méds conductor sea el aislamiento,

tanto méds calor serd absorbido por el conductor, que actdd

como evacuador de calor, y,; en consecuencia, puede utilie
.zarse'ungmaterial de reveafimiénto cén un valor de resis- |
tencia”mgs bajo} Se ha;visto,'bor ejemplo para un AWG ca-
bleado @g;z; de 15 kilovoltios,'qué‘tiene una circunferen-

cia de 53 milimetros"y,due'emplea una longitud de termina-

wlleyl
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. ndw'-m"h
cién de 254 milfmetros, que puede utilizarse un mater1a15“6ﬁ;!f
de revestiniento con una resistenciaetgn baja~c6mo 10 me~
gohmios por'undidad_de.superficie. Si la: resigtencia. por
metro cuadrado es demasiado Baja para el cable se produce

un calentamlento en. exceso que provocm.una descarga dis=-

ruptiva, Por otra parte, si la resistencia por metro cua-
drado es demasiado alta, qntonces la: corriente capacitiva

hace que el gradiente de tensién se haga suficientemente

no lineal y puede resultar ionizacidn a lo largo de la texr ..
minacién. En caso de que el esfuerzo eléctrico o gradiente .

de tensidn transversal a lo largo de la longitud de la tef
!

Plea un revestimiento con menor resistencia por metro cua~
drado. Generalmente, para los medios de terminacidn que
caen dentro del alcance de este invento, el esfuerzo el?c-~

trico para un cable de tensidén t{picamente alto deberi ser”; .

. v a
. v e

inferior a aproximadamente 1840 voltios por milfmetro y, nau.-
ra fines de factor de seguridad, se ha visto que un esfueg?
zo de aproximadamente 1200 voltios por milfmetro es partiJ
cularmente deseable, Sin embargo, se comprenderd que,.al i

i

determinar el esfuerzo elétrico, tienen que tomarse encon-:

'
|

sideracidn las condiciones atmosféricas (como se ha expli-!
cado anteriormente), Y, por tanto, este valor puede variar!
algo. En este margen, es especialmente dtil un revestimiegi

to que tenga una resistencia de aproximadamente 100 a 300

' megohmios por unidad de superficie.

Para ilustrar la diferencia entre un cable que no
' i
tenga sus terminaciones protegidas y un cable con termina-|

. - i

. o~ . {
ciones preparadas de acuerdo con la ensefianza de este inven

to, se ensayaron cables coaxiales de transporte de corriente

12

EURRIUPNER TS P Sy
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minacién exceda del valor de ionizacién del cable, se em- | . i

e cmemp .
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a 15 kilovoltios y que no estaban puestos a masa,

ible se construy$ sustancialmente como se muestra en la fi-
igura 1 v se le doté de un conductor de cobre AWG 2/0, una
.capa aislante de polietileno reticulado con carga mineral,!’

una capa semiconductora con carga de negro de humo ¥y caucho

butfllco, un blindaje de retorno de cinta de cobre y una
lenvoltura de poli(cloruro de vinilo). Fl aislamiento tenfa

i
{
|
|
|
luna circunfferencia de aproximadamento 71 milf{metros. SEERAR
{ i e

1
§ Se ensay8 el cable que no tenfa su longitnd de E
1 i
10 lterminacién revestida. o cubierta en el depdsito de aceite :
i tus e
jcomo se ha explicado anteriormente, y 15 carretes de este
: :'l-o.a
icable mostraron un nivel medio de iniciacidén de ionizacidn: ]
! HERSPEN
1 H
!

de 17,6 kilovoltios. En 19 carretes de cable, se aplicé en

.
. Il ‘4ot ea

E ilongitudes de terminacidén de 254 milfmetros una pintura se.

15 Inxconductora fabricada por Micro Circuit Company y de wuna “**°
ﬁ sistencia por unidad de superficie de 100 megohmios. Los f,:'
1

* LN 4

yiveles de iniciacidén de ionizacién dieron una media de e s

Cagt

19,5 kilovoltios, Esto ilustra claramente los resultados sg

1
periores obtenidos al evitar la ionizacidn o descarga en co .

. . j
20 rona en las terminaciones, y que un cable puede ensayarse :
4

i . ) ;
@arniveles de tensién mds altos en razén del invento sin que

se produzca: ionizacidn en las terminaciones.
Para ilustrar a¥n m&s el invento, se prepararon

6 muestras de cable de un AWG cableado n? 2 para 15 kilovol

- 25 itios de acuerdo con el invento. Los resultados de los ensa'

< : 4

fé Yos se muestran en la siguiente tabla.

ﬁ

:E TABLA ;

,é | -

E : 30 Valor de ionizacidn para cable de 15 kilovoltios
13-9-69 =13~
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anterior no se produjo ionizacién, lo que demostrd que la

‘Resistencia Circunferencia Longitud de Valgrw£g{§3 Asyy 4

del material del cable terminacién ionizacidn
de revesti-  (mm). _ (mm) . (kilovoltios)

miento /me-

gohmios) S .
' 10 53 254 21,9
30 52 25l 25,0
300 53 254 21,0 ;o
1.000 53 254 21,9 ':;'
3.000 53 254 21,9 ':
10.000 573 254 26,5 R

A los niveles de ionizacién indicados en la tabla

.
*8ag,

. .
‘g

ionizacidn estaba exclufda de las terminaciones. Para el

LI

ensavo utilizando un material de revestimiento de 10 megoh:“"

mios por unidad de superficie, la terminacidn al final del 1:“‘
ensayo estaba caliente, indicando con ello para este cable
particular que se indujeron pérdidas de calor, v no serfa .
aconsejable utilizar el revestimiento con ningsuna resisten

cia mds baja por metro cuadrado.

Cuando se desee, puede protegerse adn mds la ter
minacién contra larga exposicidn a alta tensién y otras con
:diciones ambientales cubriendo el revestimiento semicondug
tor con una pélicula o revestimiento aislante. Esta pelfcu
Jla aislante proteje el revestimiento semiconductor contra
‘el aire v la humedad y ademds proteje el revestimiento se
ﬁiconductor contra la exfoliacidn. Las pelfculas aislantes

protectoras adecuadas incluyen, por ejemwvnlo, cinta aislan-

-1k




15

20

17.0.480

cinta Irrathene o SPT o una pelfcula orsénica o resinosa,

t2l como una resina epoxfdica, Para ilustrar el valor de

esta realizacidn del invento, se pintaron los terminnles

de un cable de 15 kilovoltios, tal como el descrito eon el

nrimer eiemmlo anterior, con una nintura sewicondnctora ave

tenfa una resistencie vnor unidad de suverticie de 100 me

sohmins. El cable fué hecho trabajar al 150% de ia tensidn . - .
nominal, dando asf{ por resultado una tensidn anlicadsa de e

13 kilovoltios, v fue sometido a 4 ciclos nor dfa con sn- o

ficiente corriente vara elevar la temperatura del cable bas -
e I EPEPON

ta aproximadamente 902C, El cable estuvo sometido a ~ioclos |

de carga durante 26 dfas y no mostrd indicaridn de perfors ,

RS
cifdn del terminal debido a la ionizacidn o descorss an cn-: *»
. *
[
TONA 4
-‘ ¢ .
A
IL.a presente solicitud ane corresnonde a ta nre- Co
RN
L e e

sentada en los Estados Unidos de América, con fTeehsn 1R de '--

fnero de 1967, bajo el mimero 610.113 se arcoge a los henefi

cing del artfculo 51 del vigente Rstatuto sobre Prowiednd

Indnstrial.

REIVINDIGCACTIONLES

103 puntos que como caracteristica de novedad ase
vnrésentan para que sean objeto de esta solicitud de MnArin
%e Utilidad en Espafia por Veinte afins, son 108 sicnian+tes:
12, Un dispositivo de tevrmivrrcidn de cnhya 0153:

trico nara irbibir sustancialmente 1a donizncidn an 1ea gy

-]l 5~

.-
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“remos de dicho cable, que comnrende nna cana de aislami@n“
to gne rodea a un conductor y unos medios de proteccidn nies
tos a masa y dispuestos concéntricamente sohrae dicha cana
de rislomiento, caracterizado nor la meijora dve combrende
mun revestimiento semiconductor que tiene wna cavecterfati-
ca de corriente lineal sustancialmente dominada al anlicar
tensidn eléc*krica sobre dicha  capa de aislamiento ¥ cve so
ertiende en vna: longitud nmredeterminadsa desde v en contacto
con el axtremo de salida de alta tensidn en ~ada terminal
hasta dichos modins de proteccidn »ara estahlecer contartn
2l1éctrico con dichos medios de protcccidn, teniendo dicho
revestimiento una resistencia: predefterminada por unidad de
sunerficie suficiente para que el gradiente de teonsidn en
la superficie d= dicha longiltud no exceda del valor de ijoni
rneidn de lLos terminales revestidos del cable.

29, = Un dispositivo segfn la reivindicsecidn 1, en
el que dicho revestimiento tieme una: resistencia de ro ma-
nos da anroximadamente 10 megohmios por unidad de sunearfi-
cle,

32,- Un dispositivo segiin la reivindicacidn 1, eon
gl cus dicha: longitud predéterminada es de anrroximadamente
152 » 4381 milfmetros.

Lo o Un dispositivo sesin la reivindicacidn 1, an
el que el esfuerzo eléctrico a: lo largo de dicha: longitud
predeterminada: es inferior a 1840 voltios nor milfmetrn,

5%, Un dispositivo segln la reivindicanidn 1,
aue incluve un revestimiento protector ane cubre dicho re-
?estimiento semiconductor.

6%,~ Un dispositivo de terminacidn de rcable e,léc
trico para inhibhir sustancialmente la foni=acidn en Los ax

wlb-
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to ane rodea a un conductor y unos medios de proteccidn nues

tos a wmasa vy dispuestos concéntricamente sobre dicha cana
de aislawiento, caracterizado por la mejora que comprende
un revestimiento semiconductor sobre dicha cana de aisla-
miento que se extiende en una longitud de aproximadamente
152 a 381 milfmetros desde el extremo de salida de alts tean
sién en cada terminal hasta dichos medios de proteccidn pa-
ra estahlecer contacto elédctrico con dichos mediocs de nro-
tacecidn, teniencdo dicho revestimiento una resistencia aue

fluctiia entre apnroximadamente 100 v 300 merohmios nor nni-

d¢ad de superficie, con lo que el esfuerzo eléctrico a io lar

o de dicha longitud revestida es menor que 1840 voltios wor

milfmetro.

7¢.- Un dispositivo segiin la reivindicacién 6,

rgue incluye un revestimiento protector aue cubre dicho re-

wvestimiento semiconductor.,

2,-Un dispositivo de terminncidn de cahie eléc-
trico nara inhibir sustancialmente 1la ionizacidrn en los X

;tremos de dicho cable.

Tal vy como se ha descrito en la memoria qgqne ante

cede, representando en los dibnjos que se acomoafion v pava

los fines que se han especiticado.

Esta Memoria consta de diecisiete hojas escritas

a mAquina por una sola cara.

5 Hgy 1959

Madrid,
PLA, R
Alber{d dg Cizabyy
Por Podef. Z L\/ L
-17-
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